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Magalods ZnSe monokristalinin fotokegiriciliyino y-radiasiyanin tosiri Gyronilmigdir. Tomiz niimunoads va tasirdon sonra,

spektrlorin  udulma zolaglarinin radiasiyadan sonraki voziyyoti todqiq olunmusdur. E; udulma zolaginin

slirlismasinin

(E2=2,4—2,5ev) vas intensivliyinin artmasimin gofos defektlori hesabina oldugu bildirilir.

Acar sozlar: monokristal, donor, akseptor, radiasiya, kegiricilik.
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ZnSe monokristali A*BY? yarimkegirici birlagmoalor
grupuna daxildir, gaz dastyicilart disulu ilo alinmisdir
(43m) foza simmetriyasina malikdir. Obyektin yarimkegi-

rici olmasi vo kubik formada kristallasmas1 rentgen faza
analizi Gsulu ilo miioyyan olunmusdur (sokil 1).
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Sokil 1.

Monokristal sar1 ranglidir, otaq temperaturunda
miigavimati R=10°m-dur, isiga hassasdir. Kegiriciliyin
tipi elektirik horokat giivvasininin isarasina géro miioyyan
olunmusgdur vs n-tipdir.

MOVZUNUN AKTUALLIGL.

Son zamanlar tomiz vs agqgarli ZnSe monokristal ge-
nig dalga oblastinda isloyan lazerlarin, gériinan ve mikro-
dalgali oblastda isloyan fotogebuledicilorin hazirlanma-
sinda, homginin fotoelementlor {igiin osas material hesab
olunur. Tacriibi olaraq aldigimiz E3(1,24ev) udulma zola-
ginin aktivlogsme enerjisinin fotoelementlara moxsus ener-
jinin optimal giymatine yaxin olmasi, moévzunun aktual
olmasini sortlondiron sobablordon biridir [1].
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MOSOLONIN QOYULUSU.

Praktiki olarag E; udulma zolaginin aktivlesma ener-
jisinin fotoelementlarin optimal faydali is omsalini ifads
edon enerjiys yaxin olmasi, homin monokristalin miimkiin
oldugunu gostorir [2]. E; udulma zolagimin radiasiyadan
sonra boytik enerjili dalgalara torof siiriismasi vo intensiv-
liyinin stialanmanin giictine miitonasib olaraq artmasinin
aragdirilmasi vacib hesab olunur.

yradiasiyanin eyni monbodon yayilmasini vo yarat-
dig1 defektlorin kristalda barabsr paylanmasini  nazars
alarag, ionlagsma moarkazlori va rekombinasiya proseslari
hagqinda fikir soylomok olar. Tacriibanin metodikasi te-
miz maddonin va radiasiyadan sonraki maddanin spektr-
lorinin miiqayiso olunmasina osaslanmsdir. Olgmolori
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aparmaq ticiin doqiq SPM-23 optik monoxromatorundan,
®-3017 mikrovoltnanoampermetrindoan istifado olunmus-
dur.
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Sokil 3. 102 Qrey y-dozanin tosirinden sonra spektral asili-
liq.
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Sokil 4. 10% Qrey y-dozanin tesirindsn sonra spektral asili-
lq.

Niimuno {izorins siialar qurgusun konteynerds yerlo-
son Co® izotopundan ydnoldilir. » -fotonun enerjisi
1,25MeV-dur. Ovvalca tomiz niimunonin spektral asililig
¢ixarilmigdir. Tomiz spektrds (E;=2,39ev, Es=1,24ev ) zo-
laglarin1 miisahide edirik (sokil 3). Radiasiyadan sonra
(E1) eksiton zolagi goriiniir (sokil 4), axirinci dozadan
sonra yox olur. Tkinci udulma zolag (E;=2,39ev) 6z ov-
valki vaziyyatindan (10nm) sola, yeni boyiik enerjili dal-
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galar torofo siirtigiir (sokil 5), intensivliyi iss radiasiyanin
giiciino miitonasib olaraq artir (sokil 5). Uciincii udulma
zolag1 (E3) avvalki dlgiilarini, az dayisir (sokil-6).
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Sokil 5. 10* Qrey y-dozanin tesirinden sonra spektral asili-
lig.
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Sokil 6. 10° Qrey dozamin tesirindon sonra spektral asili-
lig.

ALINAN NOTiCOLORIN MUZAKIROSI.

Tocriibalorin tohlili gostorir ki, har iki udulma zola-
gina moxsus kecidlor zonalararasi deyil, bagli zonaya
moxsus lokal saviyyslorlo bos zona arasinda bag verir. Bu
kegidlor tomiz niimunads elektron vo desiklorin diiziino
(Es) Vo dolay1 (E,) rekombinasiyast hesabma olur. A*BY*
asqarlanmamig birlagmolorinda fotokegiriciliyin uzun dal-
galar oblastin1 ohate etmasi, hamin oblastda sonmanin ol-
masi, gofas defektlorinin yaranmasindan, ionlasma mar-
kozlorinin moéveulugundan xobar verir [6]. Radiasiyadan
sonra, har iki udulma markazinin uzun dalgalar hissesinda
s6nmoni miisahidos edirik. Ona gora ds, donor akseptor vo
eksiton kompleksinin yaranmasi tosadiifi deyil. y -siialarin
dalga uzunlugunun (A=10"?m), tezliyinin (f=10°‘hs),
atomlarin radiusunun iss (R=10"°m) oldugunu nozoro ala-
raqg deys bilorik ki, E;=2,4eV zolaginin siiriismosi,
intensivliyinin artmasi gofosin deformasiyasindan yaran-
mugdir. Deformasiya gofas sabitinin giymatina tosir etmig-
dir, 0 ise 6z novbasinds siirlismays Vo intensivliyin art-
masina [5] sabab olmusdur. EImi adsbiyyatda bu effekts
donor-akseptorlarin oldugu kristallarda daha sox rast ge-
lindiyi hagqinda molumat vardir [10]. » radiasiyadan son-
ra ysharabanzer udulma zolagimin yaranmasi (sokil 2), bo-
yunun artmast (sokil 3), genislonmasi (sokil 4) va yox
olmasi (sokil 6) donor-eksiton kompleksinin varligini gos-



torir. Biitiin bunlar neco bas verir? Enerjisi E=1,25 MeV
olan gamma foton 6z enerjisinin bir hissasini qofass verir,
defektlorlo borabor fononlar yaranir, onlarin enerjisi ek-
sitonu ifado edon udulma zolaginin enerjisi ilo iist-iisto
diigiir. Sonra iss yaranan eksitonlarin bir hissasi 6z ener-
jisini donor ionlagsma morkazinin dagilmasina sorf edir.
Donor morkazdon ayrilan elektronlar, yiikdasiyicilarin
konsentrasiyasinin artmasini tomin edir va naticads ham
kegiricilik, hom dos zolagn intensivliyi artmis olur. Biz bu
deyilonlori ayani olarag E; zolagmin yaranib yox olma-
sinda va E; zolaginin intensivliyinin artmasinda goriiriik.

Yekun natico: Radiasiya zaman1 niimunodo defektlorin
paylanmas1 barabar oldugundan [7], onlarin idara olun-
masinda tacriibalorin genis imkanlar agacagini diistiniiriik.
E, udulma zolaginin, enerjisi boyiik olan dalgalara torof
stirismasini va intensivliyinin artmasini mithiim natico
hesab edirik. Aparilan 6lgmoloarin, kristal gafasin sarhod-
dina yaxinlagsmasi, deformasiyan1 miioyyanlasdira bilocok
hodds ¢atmasi, nanozarraciklords bas veran parametr do-
yigsmolorini toyin etmok {igiin genis imkan agacagini diisii-
niiriik. Bu isa genis monada hacmi kristallarla iglomayin
hala do 6z aktualligin1 qorudugunu gostarir.
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INFLUNCE OF y- RADIATION ON PHOTOCONDUCTION OF ZnSe MONOCRYSTALS

Influnce of y- radiation on photoconduction of ZnSe monocrystals is studied by means of experimental methods. It
is established that displacement and increasing of intensity maximum E, dependences on monocrystal intrinsic defects
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JEMCTBUE TAMMA-U3JIYUEHUA HA ®OTOIPOBOJIMMOCTH MOHOKPUCTAJLIIOB ZnSe

DKCIEepPUMEHTAIBHO U3y4YeHO NeHCTBUE TaMMa-u3IydeHHs Ha (OTOMPOBOIUMOCTh MOHOKPHCTAIIIOB ZNSe. Y CTaHOBIEHO, YTO
CMEIIICHNE U YBEeINYEHHE HHTEHCHBHOCTH MakCUMyMa E, 3aBHCHT OT COOCTBEHHBIX J1e()eKTOB PEIIeTKH MOHOKPHCTAILIOB.
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